
第  〔 頁(共  ｜  頁)

國立雲林科技大學 Ⅱ1學年度    系所 :電子系

碩士班招生考試試題        科目:工程數學U

1.(15U/U)A由frcrcnt㏑ lequat㏑n抬 as㏑llUws,

x3y4+(x4y3+2y)百 I=U
(a9 Πndits sUluiUn.

Φ) Ve五ㄅyUtlr sUlutbn in(a9.

2.(15U/U)A2nd＿ Urder山ITerentialequatiUn isasfUllUws,

y〃 十9y′ +2U,.=-36θ一t′ y(U)=U,/(U)=U

(.n9 φ 5%)Γ ㏑ dtllegenefalsUlujUnUftllehUmUgeIIcUusequa位 Un.

(b) (U5U/U)Γ indapar一 cuki sUlujUnUfthenUn-hUmUgcneUuSequa位 Un.

〔〕 ° 5U/U)ΠndtlleΠ nalparjcularsUluIUnUftlljs nUn-hUmUgeneUl1sequajUn.

3.(2UU/U)A山 fFerentialequatiUnsystem抬 asfUllUws,

y′ =｜＿予  
一
:Iy+｜ :︳

θ2∴ (́U)=U

(a9 φ5U/U)Γ indt1.eLη lacetransRxIi1Ufθ 2J.

a, (lUU/U)FindtllesUlut㏑nUftllisdI胎 rent㏑lequatiUnsystcmu血ngLη lacetransfUl11一 .

●)(U5%)Dete工 1llinetllestabili妙 Uftllis盯stemandexplainyUurrcasUn.

4. (15U/U)PerfUl111tllein山c脫edUpcrajUn,區 vetllrqt:

(砂 (A十B9T  °)φΛ-B×C十D)  ●)IZ羽陷ˊ -B)=U,FindX

5. (1UU/U)SUlvetllesystemu血 ngdtllefGaussiaileliminat㏑ nwitlIback-sub乩 itl1吐 Un.

UX十 4〕′-2z=2

6X-2ˊ 十Z=29

4x+8〕〞-4z=24

6.(15%)If刃 =一 -3o十 2π ,君 =3一 -2o+3π ,Γ㏑d(Φ 五.E(b)五 ×
。

(c)Ⅱlc

pr句cct㏑nUf4UnB
7.(1UU/U)Γ indtlledgenv缸 uesaIlddgenvcctUrsUfA.
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貞(共

國立雲林科技大學 Π1學年度    系所 :電子系
碩士班招生考試試題        科目:半導體元件

力=a63× lU-34J＿ s,方 =8.62× lU￣
5eV/K,σ =1.6× lU一

1’ C,lnlU寫 2.3,′珆i=12×
8.85× lU一

4̄F/cm,乃
i=工 lUlUcm￣ 3

1.EXpla㏑ thefUllUw㏑ gtel111s:° )Latt㏑eⅥbrat㏑n°)Vacancy(lU%)

2.WhatⅡ ndUfimpuri妙 atUmcanbeaddedto makethefUllowingintrinsic

materhls tUbccUme刀 -tYpesem㏑ onductors?°)Si(b)GaAs(lUU/U)

3.GaAs拍 mores㎡tedthanSifUrusein opt㏑ aldeⅥces.PleaseexplainwhY.(lUU/U)

4.CUnsk㏑rtheFerini一DiracprUbabili妙 funct㏑nㄞηD,andEF拍 theF田mienergy
AssumetherearetwUtemperatures乃 =UKand乃 >UK.

〔● PlUtthecuⅣeUㄅ×9vs.EfUr乃 .●%)
a” PlUtthecuⅣ eoㄅ KDvs.EfUr馬 .(5U/U)

5. TheI｛a1leffectcanbeusedtUdistinguishwhetheraseniconductor is刀 一typeorP一
type.PleasedescΠbe北spΠnciple.(1U%)

6. ExplainUrdeflnethefU11ovλ ngterills:

(a9Miller indices(5U/U)

(b)L。wi〢ect㏑nlevel“”/U)

〔〕 StrUngirlvers㏑ ncon血t㏑nUfMUSstructureσ U/U)

7.Expl缸nthedUminantcurrent iselectronUrhUlectlrrentUfp十 刀,刀V,Λ9and′ 物

junctions,whereⅣ andPmeanwiderenergygㄗ and+means㏑ ghdUping
cUncentrajUn.(15U/U)

8.AsilicUnp切 junctiUnhasthedUpingprUflleshUwll inFig.1.The“′
’’
cU“espUnds

tUanideal intrinsicregiUn inwhichthereis nUimpuH妙 dUpingconcentra● on.A
reVerse-biasvUltage你 appliedtUthep切 junctiUnsUthatthetUtaldepletiUnwidth

eXtendsfrom一1.5umtU+1.5umasshUwll infUllUw(a9Calculatethemag㎡ tude
UftheelectricΠeldatx=U.(b)Sketchtheelectr㏑ fleldthroughthep切 jl9nc“ on.● )

Calculatethereverse㏑ asthatmustbeapplied.φ UU/.)

Fig.1
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第｜ 頁(共 ｝頁)

國立雲林科技大學 1l1學年度

碩士班招生考試試題

系所 :電子系

科目:基本程式設計

1.( )InC language,thesemicUlUn(;)isusedtUmark the (A)staΠ  (B)end (C)separatUr

(D)nUthing  Ufastatement.(lUp伈 )

2.( )〝 〝at#peUflUUpalwaysexectlteSatlea就 UnCe? (A)免r (B)whle (C)switcll/ca㏄

(D)dU/w㏑le.(lUp棇 )

3.( )Wh級 iStllevalueUfsumaΠ er tlle㏑llUwingcUdehasexectlted? (A)55 (B)45 (C)1U

(D)nUneUfthcse.(1Up僽 )

勺r伈um=U,i=1;i<=lU;i++)sum+� ;

4.( )HUwtUdUan inΠ n丘elUUp?(A)int n=l;while(n!=U)++n;(B)while(’ indeflnite’ );(C)

while(l); (D)w㏑le(U).(lUp“ )

5.ChangctlliSprUgmmsUthatluses“ ∫1zl′ rε乃.‥ σa‘∫ε
”cUmmandin就 eadUf“≠ ε加ε

’’.(lUpts)

if(lllUnth==4｜ ｜IηUnth==6｜︳illUntl〕 ==9︳｜IllUnth==lI)

print又
“MUnthhas3Udays.\n’ ’

);

elseif(lllUnth==l︳ ︳IllUnth==3︳ IllUnth==5｜ ｜IllUnth==7｜ ｜IllUnth==8｜ ｜InUnth==lU︳ ｜mUntll==12)

prilltK“MUllthh鋁 3ldays.㏑
”
);

elseif(mUnth==2)

pril1tF(“ MUllthhas28Ur29daysNlI” );

e︳ se

printK“DUn’ t knUwthatmUIlth.\Il’
’
);

6. Write a prUgraIll tU dU bubble sUrt tU sUrt n nulllbers in an aⅣ ay Alt. YUu can use any

prUgran1lliinglanguageUr pseudUlanguage.NVhatis thetilllccUmplexityUfbubblesUrt?

(12.5pts)

7. 
、
VriteaprUgraIll tUdUmatrixmultiplicatiUnfUrarl*cl matljxandacl*c2matrix,resultingin

arl*c2m飩 ㎡X.ⅣVh缸 iStllejmecUmplexi妙 UfyUⅢ algUritllm? (12.5pts)

8  WriteaprUgramtUΠ ndthcindexUfanumberXinasUrtcdarrayUflengthn.Ⅵ 竹 at is thetⅡne

CUlllpleXityUfyUuralgUrithlll?  (125pts)

9.Ⅳ Vri托 aprUgram● ° Πndthegra比 e就 CUmmUndiⅥ SUrUftwUpUsitiveintege俗 aandb.(12.5pts)
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第 1頁 (共 2頁 )

國立雲林科技大學 Ⅱ1學年度

碩士班招生考試試題

系所 :電子系

科目 :電子學

本試題共五題 ,每題得分如各題中所示 ,共計 lUU分 ,請依題號作答並將答案寫在答案卷

上 ,違者不予計分 。

1.(1U分 )AsshUwn inFig.P1,afl播 t-UrderlUw-passactiveflltcrperfUl1Ⅱ salUw-passSTC

functiUn.Dehvetlleiansferfunct㏑ nandshUwthcDCg㎡ n is(-R茈Rl)andthe3dBfrequency

ωU=1/CR2.

InthccapacitUrcUupledattenuatUrcircuit shUwn inFigP既 ′isaDCcuIent thatvanes iiUΠlU

lllAtU1lllA,DlandD2arediUdeswithJI=1,andClandσ2arelargccUuplingcap.citUrs.FUr

verysmall input signals,

(a)(lU多 ))Πndthev㏕ ueUftllerajUvU〞 /v切 fUr′ equaltUlUuA.

(b)(56兮 )i●lndthevalueUftherauUvUlrr/vi刀 fUrfequaltU1UUuA.

(c)φ 分 )flndthcvalueUfthcrajU%1.r/Vj刀 fUrfequaltU5UUuA.

Fig.P2

3.AsFig.P3shUws,u㎡ ng乃力 =‘ VWithanNMUSfUrwhichK=1.2V,協 ’
〞γ乙=2.UmA/V2

andλ =U,prUvidcadesigllw㏑ chbiasesthe仔 an㎡豇UratrJ,=2mA,witll巧 竻 largeenUugll tU

allUwsaturatiUnUperatiUn士 Ura2VnegativesignaIswingatthedrain.Usea26Ⅳ Ⅸ9resistUras

theRG2,then:

(a)(1U夕立)iilndthevalueUfRD.

(b)(1U6分)flndthcvalueUfRG1.

°σ=1.414,V百 =i.732′ Vt=2.2Θ

c
叫

i
=

吻

時

㎞
一╧

Fig.P1

Fig.P3



第 Z良共〞L頁 )

國立雲林科技大學 Ⅱ1

碩士班招生考試試題

學年度 系所 :電子系

科目 :電子學

4.(2U分 )ThetransistUrsUperatein thesattlraⅡUnrcgiUn.  RD1=RD2 and Λfl=

Ⅳ2.臨 =匕ηl-匕η2.匕泡t=吒田t2￣ 吃位ε1.仁)Calculatethediferential
trans-cUnductancc?(b)Neglectthechannel＿ lengthmUdulaⅡ UnandbUdyeffectUf

MUStransistUrs.CalculatethelUw-frequencydiffercntialsma1l＿ sigllalvUlta8egain.

SUmerelatedparame● ersare:RDφ =2kΩ ,uπ毛x=1UU× 1U名 〃 〃 ,(→M1.M2=lU,

andrs∫ =l仇 久.

V.口 t. 吒 ut2

昕n..H ●/ln:︳
!

Fig.P4

5.(3U分 )BUtllMUStransistU心 Uperatein tllesattlratiUn㏄ 」 Un.Assum㏑ gndtller

transistUrsuffersf1.UmthebUdyefect,Calculatethc(的 lUw-f1.equencyvUltageg缸 n

UΓ theampliΠ e馬 and(b)UutputresiStance,and(c)3dBbapd甲 HdthUftheamplifIeΥ

if σUnl t=2U× lU￣
15 F , while i色 nUhng the p缸 aSiHC capacitances UfbUth

tranSiStUrs.SUmerelatcdparamctcrValucsarc: RU=1U 比Ω, 動,1⊥ =1.U× lU￣
3 Aˊ∼:

θ,,12=U.5× 1U￣
3 月/ˊ,λl=U.l ˊ

l̄,λ2=U ˊ 1̄,andrD1.2=l 机4.

FigP5



第 ↗ 頁(共  / 頁)

國立雲林科技大學 Ⅱ1學年度

碩士班招生考試試題

系所 :電子系

科目 :電磁學

U㏄hlph於 icalcUnstantS: εU“
石石石

(F/m); uU=4π ×1U刁 (H/m)

1.(a)A=3ax十 4az,B=5幻 ;(b)A=ap+2aΦ +4az,B=2ap+8az;

求 Λ×B。 (lU%)

2.電通量密度 D=刉ap+lUaφ am2,請計算通過以下曲面的電通量 ,

曲面 : p=6m,U≦ φ≦9U° ,與 -l≦ z≦ +1mU(1U%)

3.一個球體的電荷密度分布為 pv=%(〃a)在 U≦ r≦ a且 pv=U在 r

>a.請導出在所有空間 (r>U)的電通密度公式 。(lU%)

4.在 z=lcm,x╯ 平面無限大平板的電荷密度為 ps=+lUUnam2,請

計算在z=U位置有一接地的無限大金屬板 ,其慼應電荷密度 。(lU%)

5.請寫出 4個 Maxwe1l㎏ eq㎏ 以及所代表的物理意義 。(lU%)

6.一個朝 十Z方向傳遞的波 ,其函數為 4Usi<1U幻 一
:勾

,求相速度 (pha㏄

velUcity),假設長度單位為公尺(m)。 (lU%)

7.在 x-y平面上有一無限延伸的電流平面 ,其電流密度為 K=6ayA/m,

請計算 Ⅱ●m,4m,5m)。 (∞%)

8.假設磁場H=放′azA/m,請計算電流密度Jφ m,2m,3m)。 (∞%)

j


